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La spin-electrónica, también conocida como spintrónica ó magneto-electrónica es un campo emergente que combina elementos de magnetismo en pequeña escala con dispositivos electrónicos convencionales basados en semiconductores.  El surgimiento de este campo ha sido estimulado por el desarrollo de nuevos materiales.  En la electrónica tradicional, los spines de los electrones se encuentran orientados al azar y no participan en la operación de un dispositivo.  La novedad de los dispositivos spintrónicos es que las corrientes están formadas por spines polarizados y los spines son empleados para controlar el flujo de corriente o el almacenamiento de datos.

En este trabajo se presenta la síntesis de nuevos materiales semiconductores-magnéticos nanoestructurados, con potenciales aplicaciones en dispositivos spin electrónicos.  Estos materiales están formados por nanopartículas semiconductoras (ZnO y CdO), diluidas magnéticamente con cationes metálicos de la primera serie de transición (Mn(II), Fe(II) y Co(II)). Las nanoestructuras de Zn1-xMxO y Cd1-xMxO obtenidas, se estudiaron por las espectroscopías de absorción y emisión electrónica (Uv-vis), por resonancia paramagnética electrónica (RPE), así como por difracción de rayos-X. Sus diámetros promedios (8.6 nm para los sistemas con Zn y 13 nm para los sistemas con Cd) se determinaron a partir de imágenes de microscopía de transmisión electrónica (TEM).
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